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摘要(译)

本教导提供了使用喷墨印刷或热印刷工艺形成用于有机发光装置
（OLED）的有机层的方法。该方法可以进一步使用一个或多个附加工
艺，例如真空热蒸发（VTE），以产生OLED叠层。还提供了OLED堆叠
结构，其中电荷注入或电荷传输层中的至少一个通过喷墨印刷或热印刷
方法以高沉积速率形成。取决于沉积参数和后处理条件，有机层的结构
可以是无定形的，结晶的，多孔的，致密的，光滑的，粗糙的或其组
合。还提供OLED微腔，并且可以通过一种或多种方法形成OLED微腔。
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